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Struéna charakteristika uchazeée ke jmenovacimu fizeni
na CVUT v Praze

o

Uchazed: doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

A) V oblasti pedagogické
1) Poéget doktorandu, pro které byl uchaze¢ ustanoven 8kolitelem resp. Skolitelem
specialistou a ktefi Uspésné obhajili disertaéni praci:

3

2) Podéet obhajenych diplomovych/bakalafskych praci, které uchaze¢ vedl:
1/0

3) Tri nejvyznamnéjsi pociny uchazede v oblasti vyuky:

e Zavedeni 1 nového magisterského predmétu (2017 FEL CVUT v Praze)
e Zavedeni nového predmétu pro DSP (2016 FEL CVUT v Praze)
o Anglicka vyuka pro BSP ve 2 pfedmétech (od 2017 FEL CVUT v Praze)

4) Hodnoceni uchazeée ve studentské anketé v poslednich 4 semestrech:

Nalezeno hodnoceni za letni semestr 2017/2018 na FEL CVUT v Praze, hodnotili 2
studenti (8 %), nedostatek poctu hodnoceni, statistika nemusi byt relevantni,
uvedena slovni hodnoceni velmi pozitivni.

B) V oblasti tvurci
1) Tii vyznamné pavodni vysledky tvaréi €innosti nebo arch. Ci umél. realizace:

e B. Rezek, S. Stehlik: Surface potential of Nanodiamonds In: “Nanodiamonds:
Advanced Material Analysis, Properties and Applications”, Elsevier Inc. 2017, pp.
273-300, ISBN 978-0-323-43029-6.

e J. Fait, J. Cermak, J. Stuchlik, B. Rezek: Complex nano-patterning of structural,
optical, conductive and electron emission properties of amorphous silicon thin
films by scanning probe Appl. Surf. Sci. 428 (2018) 1159-1165,
doi:10.1016/j.apsusc.2017.09.228

e B. Rezek, E. Sipek, M. Ledinsky, J. Stuchlik, A. Vetushka, J. Kocéka: Creating
nanocrystals in amorphous silicon using a conductive tip Nanotechnology 20
(2009) 045302, doi:10.1088/0957-4484/20 /4/045302
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2) Hindex s vylou¢enim autocitaci:

3)

5)

6)

18

Pocet citaci WOS/ Scopus/ohlast arch. dila, vzdy s vylouéenim autocitaci:

849/-/-

Mobilita (pobyt na zahraniénim pracovisti — misto, délka a vysledek pobytu):

1998 — 2000 Walter Schottky Institut, Technische Universitat Minchen, Némecko,
1 rok, Priprava velkozrnnych kiemikovych tenkych vrstev interferencni laserovou
krystalizaci a jejich charakterizace pomoci proudi lokalné buzenych optickym
paprskem se sub-mikrometrovym lateralnim rozliSenim a se zamérenim na
optické a elektrické viastnosti hranic zrn.

2001 Walter Schottky Institut, Technische Universitat Munchen, Némecko, 6
mésicl, Studium a modifikace diamantovych povrchii pro sensory a elektronické
prvky.

2002 - 2004 Nanotechnology Group, Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
Zurich, Svycarsko, Nanotechnologie na rozhranni kapalin a pevnych latek.

2004 - 2006 Diamond Research Center, National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonsko, Povrchové
funkcionalizované diamantové sensory.

2011 Energy Technology Research Institute (ETRI) of National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japonsko, 2
mésice, Elektronické vlastnosti diamantovych povrchi a rozhrani.

Dva nejvyznamnéji grantové projekty, kde byl uchazec v pozici fesitel &i spoluresitel
(navrhovatel &i spolunavrhovatel):

17-19968S (GACR) 2017-2019: Lokalizované elektronické efekty navazovani
protilatek na nanokompozitnich materialech

M100100902 (AVCR) 2009-2012: Diamond films and nanocomposites for optical
and electronical applications.

Priklad(y) uplatnéni vysledkl uchazece v praxi:

EU Patent No.EP2288699: Method of making arranged cell structures. authors:
B. Rezek, L. Michalikova, A. Kromka, M. Kalbagova, S. Kmoch, L. Grausova, L.
Badakova, M. Vanécek, J. Kocka

EU Patent No.EP2257658: Method of making nucleation layer for diamond
growth. CZ Patent No.301825 (PV2008-104): Zpusob pripravy zarodecéné vrstvy
pro rist diamantu. authors: B. Rezek, M.Vanécek, A. Kromka, S.Potocky,
J.Potmésil

CZ Patent N0.301824 (PV2007-575): Zplsob vyroby izolovanych skupin
mikroskopickych kifemikovych krystalt. authors: B. Rezek, E.Sipek, J. Stuchlik,
J. Kocka

CZ Patent No.301547 (PV2008-524): Zpusob dopovani diamantu pienosem
naboje z organickych barviv. (international W0O2010022689: Method of doping
diamond using charge transfer from organic dies) authors: B. Rezek, J. Cermak,
A. Kromka
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7) Nejvyznamnéjsi uznani komunitou (vé. ocenéni v arch. ¢i umel soutéZi):

Clen redakéni rady Scientific Reports (Nature Publishing Group)
2014 pfedseda konference SBDD, Hasselt, Belgium

Od 2007 &len programového vyboru konference SBDD

Od 2007 byl 3x &lenem programového vyboru konference NDNC
Predseda workshopu DINAS 2011 a DINAS 2009 v Praze

8) Nejvyznamnéjsi pocin sluzby komunité:

Odborny recenzent &asopisu: Diamond and Related Materials, Physica Status
Solidi (a), Physica Status Solidi (c), Physica Status Solidi — Rapid Research
Letters, Journal of Material Science, Journal of Non-Crystalline Solids, Langmuir,
Journal of Crystal Growth, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics,
Applied Surface Science, ACS Applied Materials & Interfaces, Biosensors and
Bioelectronics, European Biophysics Journal, Nanoscale Research Letters,
Vacuum, Surface and Coatings Technology, Int. Journal of Molecular Sciences,
Materials Chemistry and Physics, etc.

Glen fidici skupiny Biointerfaces v ramci IUVSTA (International Union for Vacuum
Science, Technique and Applications), od roku 2010.

Koordinator virtualniho vyzkumného centra pro uhlikové biomaterialy a biorozhrani
(CABIOM).

Spoluzakladatel Expertniho a vyukového centra rastrovaci sondové mikroskopie
(SET-Center).

V Praze, dne 30.10.2018

Hodnotici komise:
Predseda: Clenové:
prof. Husak Z/ rof. prof. Liska
/f/x s |
prof. Hulicius prof. Matolin
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